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V. Відомості про дисертацію
Мова дисертації:
Коди тематичних рубрик: 31.15.19

Тема дисертації:
1. Кристалохімія власних точкових дефектів та область гомогенності CdTe, SnTe, PbTe.

2. Crystal-chemistry of intrinsic points defects and homogeneity region of CdTe, SnTe, PbTe.

Реферат:
1. На основі комплексного кристалохімічного аналізу (закону діючих мас, термодинамічних потенціалів,
кристалоквазіхімічних формул) та експериментальних результатів досліджено дефектну структуру
бездомішкових сполук СdТе, SnTe, РbTe: уточнено вид домінуючих точкових дефектів, зарядові стани і
залежності їх концентрацій від відхилення від стехіометричного складу у межах областей
гомогенності.Запропоновано моделі квазіхімічних реакцій утворення власних точкових дефектів, одержано
аналітичні вирази для визначення залежностей концентрацій вільних носіїв заряду та переважаючих власних
точкових дефектів від технологічних факторів при реалізації двотемпературного відпалу для кристалів і
вирощуванні тонких плівок з парової фази методом гарячої стінки. Використовуючи апроксимацію
експериментальних значень меж областей гомогенності, уточнено константи рівноваги відповідних
квазіхімічних реакцій.Модифіковано метод термодинамічних потенціалів для визначення концентрацій та
уточнення енергетичних параметрів утворення точкових дефектів у досліджуваних матеріалах і побудови їх



області гомогенності.Зроблено аналіз кристалоквазіхімічних формул, які визначають власні точкові дефекти
та їх комплекси у нестехіометричних кристалах.

2. On the basis of complex crystal-quasichemical analysis (the law of mass action, thermodynamic potentials,
crystal-quasichemical formulae) and experimental results the defect structure of pure СdТе, SnTe, РbTe
compounds is explored: the type of dominant point defects, charge states and dependences of their
concentrations on deviation from stoichiometric composition within the range of homogeneity region are
specified.The models of quasichemical reactions of formation of intrinsic point defects are offered, analytical
expressions for determination of dependences of concentrations of free current carriers and prevailing intrinsic
point defects from technological factors on realization of the two-temperature annealing for crystals and on
growing of thin films from a steam phase by the method of hot wall are derived. Using the approximation of
experimental values of homogeneity region boundary the constants of equilibrium of corresponding quasichemical
reactions are specified.The method of thermodynamic potentials is modified for determination of concentrations
and specification of energy parameters of point defects formation in the examined materials and construction of
their homogeneity region.The analysis of crystal-quasichemical formulae that determine intrinsic point defects
and their complexes in nonstoichiometric crystals is done.
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